POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA

OPIS PATENTOWY

111283

Patent dodatkowy
do patentu nr

Pierwszenstwo: —

URZAD
PATENTOWY
PRL

Zgloszono: 27.12.78 (P. 203448)

Zgtoszenie ogloszono: 13.08.79

Opis patentowy opublikowano: 31.07.1981

Int. C1.2 H04M 19/00

Tworcy wynalazku: Stanistaw Kuta, Tadeusz Platek, Ryszard Gdanski

Uprawniony z patentu: Akademia

Goérniczo-Hutnicza

im. Stanistawa

Staszica, Krakéw (Polska)

Uklad zasilania obwodu rozméwnego aparatu telefonicznego

1

Przedmistémi wynalazku jest uklad zasilania ob=
wodu rozmdwnego aparatu telefonieznego.

Stan techniki. Znany uklad zasilania obwodu
rozmbdwnego aparatu telefonicznego, zawiera sze-
regowo zlgczone rezystor i dlawik, ktére sg wiag-
czone pomiedzy jedno wprowadzenie aparatu roz-
moéwezego 1. biegun dodatni’ Zrédia zasilania. Po-
miedzy drugie wprowadzenie aparatu telefonicz-

nego a biegun ujemny Zroédia zasilania, sg wilaczo-

ne, szeregowo polgczone rezystor i dlawik. Zardw-
no oba rezystory jak i oba diawiki majg jedna-
kowe parametry. Zadaniem opisanego zasilacza jest
symetryczne zasilanie aparatu rozmdéwnego pradem
stalym. Niedogodnoécig opisanego zasilacza jest
duzy ciezar i duze wymiary gabarytowe.

Inny znany uklad zasilania obwodu _rozméwne—
go aparatu telefonicznego zawiera dwa rezystoro-

we dzielniki napieé o jednakowych parametrach. '

Jeden dzielnik jest wigczony pomiedzy jedno wy-

prowadzenie aparatu telefonicznego i biegun do-

datni Zrddia zasilania, a drugi dzielnik ' napiecia
jest wigczony pomiedzy drugie wyprowadzenie a-
paratu telefonicznego i biegun ujemny Zrédla za-
silania. Pomiedzy wspélny 'punkt potaczen rezy-
storéw ‘jednego dzielnika napiecia i wspdlny punkt
polgczen rezystordw drugiego dzielnika napigé jest
wigezony kondensator.

Istota wynalazku. Uklad zasilania obwodu roz-
imownego aparatu telefonicznego, zawiera jedno
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wyprowadzenie polaczone poprzez rezystorowy
dzielnik napiecia z biegunem dodatnim Zrédia za-
silania. Ponadic wyprowadzenie to jest polaczone
z kolektorem tranzystora, ktérego baza Igczy sie
ze wspblnym punkiem polgczen rezystordw w
dzielniku napiecia i poprzez kondensator z biegu-
nem dodatnim Zrddia zasilania. Emiter tego tran-
zystora jest polgczony poprzez rezystor z bhiegu-
nem dodatnim Zrédia zasilania.

Drugie wyprowadzenie obwodu rozméwnego jest
polaczone poprzez drugi dzielnik napiecia z bie-
gunem ujemnym Zrdédia zasilania. Wyprowadzenie
to lgczy sie rowniez z kolektorem drugiego tran-
zystora, ktérego baza jest polgczona z wspdlnym
punktem polaczef rezystoréw w dzielniku napieé
i poprzez drugi kondensator z biegunem ujemnym
zrodla zasilania. Emiter tego tranzystora jest po-
laczony poprzez rezystor z biegunem ujemnym
zrédia zasilania.

Zaleta ukladu zasilania obwodu rozmdwnego a-
paratu telefonicznego, wediug wynalazku, jest za-
pewnienie calkowitej symetrii obwodu rozméwne-
go aparatu telefonicznego, wzgledem zZrédia zasi-
lania, oraz uzyskanie zmniejszenia thumienia syg-

- natu akustycznego, wskutek duzej rezystancji u-

rzadzenia dla skiadowej zmiennej pradu.
Objasnienie rysunku. Przedmiot wynalazku jest

uwidoczniony w przykitadowym wykonaniu na ry-

sunku, ktéry przedstawia schemat ukladu.
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Przyklad wykonania. Uklad zawiera tranzystor
p-n-p Ty, ktérego emiter jest polgczony poprzez
rezystor Ry z dodatnim biegunem Zrédia zasilania,
za$ kolektor do jednego z wyprowadzen obwodu
rozmdéwnego aparatu telefonicznego A. Baza tego
tranzystora Ty jest spolaryzowana, za pomocg
dzielnika napieé, utworzonego przez dwa rezy-
story Ry 1 Rg.” Rezystor R, jest wlaczony miedzy
baze tranzystora Ty i dodatni biegun Zrédia za-
silania, za$ rezystor Rg jest ‘wigczony miedzy baze
i kolektor tego tranzystora Tj. Réwnolegle z rezy-
storem Ry Jjest polaczony kondensator elekiroli-
tyczny Cy tak, aby jego biegun dodatni byt doig-
czony do dodatniego bieguna Zrddla zasilania.

Drugie wyprowadzenie obwodu rozmdwnego a-
paratu telefonicznego A jest polgczone z kolekto-
rem tranzystora n-p-n Ty. Emiter tego tranzystora
T, jest polaczony poprzez rezystor Ry z ujemnym
biegunem Zrédla zasilania. Baza tranzystora T,
jest spolaryzowana za pomoca drugiego dzielnika
napieé, utworzonego przez rezystory Rz i Rg.

Rezystor Rz jest wlaczony pomiedzy kolektor a
baze tranzystora T, za$§ rezystor Rg jest wigezo-
ny pomiedzy baze tego tranzystora T, a biegun
ujemny Zrédia zasilania. R6wnolegle z rezystorem
Rg jest wlaczony kondensator elektrolityczny C,
tak, aby jego ujemny biegun byl dolgczony do
ujemnego bieguna Zrédia zasilania. Kaide wypro-
wadzenie obwodu rozméwnego aparaiu telefonicz-
nego A jest polgczone z drugim analogicznym wy-
prowadzeniem drugiego aparatu, poprzez konden-
sator sprzegajacy Cgz lub Cy.
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Dzialanie ukladu zasilania obwodu rozmébéwnegs
aparatu telefonicznego, wedlug wynalazku pole-
ga na tym, ze po wigczeniu go do Zrodia zasila-
nia, przez uklad ten piynie prad staly, ktérego
warto$é jest okreslona doborem elementéw Zrddet
pradowych.

Zastrzezenie patentowe

Uktad zasilania obwodu rozmdéwnego aparatu
telefonicznego, ktoérego jedno wyprowadzenie jest
polgczone poprzez rezystorowy dzielnik napigeia
z biegunem dodatnim zZr6dia zasilania, zas drugie
wyprowadzenie aparatu laczy sie poprzez drugi
rezystorowy dzielnik napiecia z biegunem ujem-
nym zrédia zasilania, przy czym oba dzielniki maja
jednakowe parametry, znamienny tym, ze kazde z
wyprowadzenn obwodu rozmdwnego aparatu tele-
fonicznego (A) jest polaczone z kolektorem oddziel-
nego ftranzystora (T, Ty), ktoérych bazy sg po-
laczone kazda z oddzielnym wspblnym punktem
polgczen rezystoréw w dzielnikach napigcia (Rg,
Ry i Rj Rg), natomiast emiter jednego tranzy-
stora (T;) jest polaczony poprzez rezystor (Ry) z
biegunem dodatnim Zrédia zasilania, za$ emiter
drugiego tranzystora (T,) jest polaczony poprzez
drugi rezystor (Ry) 2z biegunem ujemnym Zrddia
zasilania, ponadto baza kazdego tranzystora (T,
T,) jest polgczona poprzez kondensator (Cy, Cy) z
biegunem zZrédia zasilania.
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